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【測驗說明】 

1. 本測驗共 33 題，每題 3.03 分，總計 100 分。 

2. 答案卡請確實填寫科別、學號、姓名，並畫記正確學號。 

1.  ( C ) 如下圖 ，其 v(t)平均值、有效值分別為 

( A )5，     ( B )4，    ( C )5，   ( D )3，      

 

2. ( B ) 下列各選項中，何者是半導體的電子組態模型圖？ 

( A )     ( B )      

( C )     ( D )      

3. ( C ) 下列有關 PN 接面二極體的敘述，何者有誤？ 

    ( A )矽二極體的障壁電壓較鍺二極體高 

    ( B )二極體加順向偏壓後，空乏區變窄     

    ( C )溫度上升時，障壁電壓上升     

    ( D )溫度上升時，漏電流上升     

4. ( A ) 如下圖所示之電路，D 為理想二極體， =12V，

則電流 I 為何？ 

( A )3mA    ( B )4mA    ( C )5mA    ( D )6mA     

 

5. ( D ) 假設下圖中的 1N4740，VZ=10V 的稽納二極體可

以在稽納電流 IZK = 0.25mA到 IZM = 100mA的範圍內，

維持穩定的電壓。要使輸出維持 10V，輸入電壓的範圍

是  

 

 

 

( A )8.35V ~ 30V    ( B )12.5V ~ 35V     

( C )15V ~ 54V     ( D )10.055V ~ 32V     

 

6. ( D ) 在全波整流電路中，若輸入電壓的有效值為20V，

則輸出電壓之平均值應為 

( A )9V    ( B )12.72V    ( C ) 6.36V    ( D ) 18V     

7. ( A ) 如下圖所示之橋式整流電路，若 D1 二極體損毀開

路，其他二極體均為理想且正常動作，使用三用電表

DCV 檔測量輸出電壓 VO為多少？ 

( A )4.5V    ( B )5V    ( C )9V    ( D )10V     

 

8. ( D ) 要使下圖中的喇叭獲最大功率，變壓器匝數比值 

( A )25:1    ( B )1:25    ( C ) 1:25   ( D ) 5:1    

 

9. ( D ) 一般實驗室中的直流電源供應器，係用來將交流

電源轉換為直流電源，在經變壓器後，其轉換過程通

常依序為何？ 

( A ) 濾波→穩壓→整流    ( B ) 整流→穩壓→濾波    

( C ) 濾波→整流→穩壓    ( D ) 整流→濾波→穩壓     

10. ( D ) 對於π型濾波器而言，下列何者做法，可達到降

低輸出電壓漣波因數的效果？ 

( A )降低 C2 之電容值   

( B )降低 L 之電感值    

( C )降低 C1 之電容值     

( D )輸入端由半波整流器改為全波整流器 
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11. ( A ) 如下圖所示之電路，假設所有二極體皆為理想二

極體，試問輸出電壓 VO(t)之平均電壓值為何？ 

( A )3V    ( B )–3V    ( C )7V    ( D )–7V     

 

12. ( A ) 如下圖電路與輸入波形，已知二極體切入電壓

0.7V，逆向電阻無限大，下列何者是正確的輸出波形振

幅範圍？ 

( A )8.3V ~0V       ( B )0V ~–8.7V    

( C )12V ~–8.3V    ( D )3.7V ~–12V     

 

13. ( D ) 將 BJT 電晶體設計為開關用途時，電晶體在哪些

區操作？ 

 ( A )截止區與作用區    ( B )作用區與飽和區    

 ( C )飽和區            ( D )截止區與飽和區 

14. ( B ) 如下圖所示電路，欲使電晶體操作於飽和區，則

電晶體之最小β值為多少？ 

( A )30    ( B )60    ( C )90    ( D )100     

 

15. ( D ) 共射極組態電晶體電路之α有 0.03 的變動量（範

圍為 0.96∼0.99），則β的變動量為 

( A )33.3    ( B )25    ( C )50    ( D )75     

16. ( D ) 某一電晶體工作在主動區內，若其β值為 49，射

極電流 IE=2mA，且忽略逆向電流，則基極電流 IB 為 

( A )1.96mA    ( B ) 0.98mA     

( C ) 0.01mA    ( D ) 0.04mA 

17. ( A ) 請判斷下圖電晶體放大器是屬於 

 
( A )CC    ( B )CE    ( C )CB    ( D )以上皆非 

18. ( A ) 如下圖電路，當 LED ON 時，VO約為多少？ 

( A )0V    ( B )0.7V    ( C )5V    ( D )15V     

 

19.  ( B ) 如下圖，假設 VBE 可忽略，VCE 約為多少？ 

( A )6V    ( B )3V    ( C )2V    ( D )1V     

 

20. ( C ) 如下圖假設射極電壓為–0.7V、β=50 時，求 VC=？ 

( A )1.37V    ( B )3.82V    ( C )5.44V    ( D )7.73V     

 

 

 

 

 

 

0 t

)(tvs

V10

V10

)(tvs





R



 


V7 V3

)(tvo





D

t0





R





1Viv

oviv



V3

k5

V21

V21

k20

V15

.7V5

k1

 

iV

V10

C

oVk1









0k1

0k1

Q

iV

LED

oV









V15

500

k2

 

200

BR

200k

CR 1k

V6

 

80

V10

k5

Cv

V10

0k1



臺北市立內湖高工 109 學年度第一學期第 2 次定期考查電子科三年級試卷 

科

目 
電子電路 

適用 

班級 
高三 

班

級 

 姓

名 

 學

號 

 

作答方式 □直接作答  ■電腦畫卡  □畫卡手寫 

 

 3 

21. ( B ) 如下圖所示電路，已知電晶體的參數β= 100，

VEB=0.7V，則電壓 VCB約為多少？ 

( A )–4.2V    ( B )–3.5V    ( C )3.5V    ( D )4.2V     

 

22. ( C ) 一電晶體在室溫 20°C 下的熱電壓 VT  = 25mV，

若此電晶體的集極直流電流 ICQ = 2mA，β=100，則其

基極交流等效電阻 rπ為多少？ 

( A )0.5kΩ  ( B )1kΩ  ( C )1.25kΩ  ( D )1.5kΩ     

 

23. ( C ) 在雙極性電晶體的三種組態放大器中，具有電流

放大作用但不具電壓放大作用者為 

( A )CB    ( B )CE    ( C )CC    ( D )CE 及 CB     

24. ( D ) 如下圖所示電路，若 rπ=2kΩ，β = 100，則下列

敘述何者錯誤？ 

( A ) Zi = 2kΩ    ( B ) Zo = 8kΩ  

( C )AV= -200    ( D ) Ai= -100     

 

25. ( C ) 承上題，CE 的功用為何？ 

( A )阻流直流成分        ( B )降低輸入阻抗    

( C )提高交流電壓增益    ( D )直流偏壓補償     

26. ( B ) 試問下圖整個電路的電壓增益 約為多少？ 

( A )98    ( B )115    ( C )144    ( D )200     

 

27. ( C ) 下圖所示為電晶體串級放大電路，下列何者為 Q1

與 Q2 的連接方式？ 

 

( A )變壓器耦合      ( B )電感耦合  

( C )電阻電容耦合    ( D )直接耦合     

 

28. ( D ) 若一電阻電容耦合串級放大器電路之頻率響應如

下圖所示，ｆＨ與ｆＬ分別為低頻與高頻截止頻率，則

電路的低頻增益衰減現象是由下列何者造成？ 

( A )雜散電容    ( B )極間電容     

( C )分佈電阻    ( D )耦合電容     

 

29. ( B ) 如下圖 RC 耦合放大電路，若β1=β2=100，下列

敘述何者有誤？ 

( A )      

( B )      

( C )兩極間直流相互隔離     

( D )要減少交流損耗，耦合電容 CＣ的值越大越好     
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30. ( B ) 下列那一個電路不是正確的達靈頓電路？ 

( A )     ( B )      

( C )     ( D )  

31. ( B ) 如下圖所示，若電路中 ，

， ， ，

，Q2 電晶體集基電壓  

( A )2V    ( B )3V    ( C )4.5V    ( D )5V     

 

32.  ( A ) 如下圖所示的電路，若 MOSFET 之 K=1mA/V
2；

界限電壓 =2V，則 之直流電壓為多少 

( A )6.4V    ( B )7.4V    ( C )8.4V    ( D )9.4V     

 

 

 

 

33. ( A )  如下圖所示之 P 通道 JFET 電路，已知 IDSS=4mA，

VGS(off)  = 2V，使此 JFET 工作於飽和區且其汲極電流 

ID =1mA，則 RS應為多少？ 

(A)1kΩ (B)2kΩ (C)3kΩ (D)4kΩ 
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